
2SC782. 2SC783 シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR 

0高耐圧電力増幅用 O垂直偏向出力用

，:) High Voltage Power Amplifier Applications 

o Vertical Output Applications 
・高耐圧です V cEO=300V 2SC782 

Unit in mm 

斗

V CEO =200V 2SC783 

o AC100V電源ト ランスレスラジオに使用できます.

oB級ブッシュプル動作で出力15W得られます.

oA級シングノレ動作で出力4W得られます.

・2SA483とコンプリメンタリになります.

o Suitable for Line Operate Radio(AC100~120V) 

o 15W Output is Available in Class B Push Pull Amplifier 

・4WOutput from Class A Operation. 

o Complementary tο2SA483 

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=250C) 

Characteristic I Symbol Rating 

JEDEC TO-66 

EIAJ TC-16A. TB-~3 

1. BASI:: 
2. EMITTER 
COLLECTOR (CASE) Unit 

300 
コレクタ ・ベース間電圧 VCBO V 

2SC783 200 

コレクタ エミッタ間電 |2 s m
V CEO 

300 

圧 2SC783
V 

200 

エミッタ ・ベース間電圧 VEBO 5 V 

コレクタ電流 Ic 1.5 A 

エミッタ電流 h -1.5 A 

コレクタ損失 (Tc=250C) Pc 20 w 
接合温度 150 。C

保存温度 Tstg -65~150 。C

TOSHIBA 2-138 

アグセサ リはAC74を適疋

MOUNTING KIT NO. ACi4 

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=250C) 

Characteristic I Symbol I Condition I Min. I Typ. I Max. I Unit 
=レ;;;1しゃ民Ir電流 IcBo I VcB=200V， h=O 一l一二ーしよ00 己主一

二 I100 I t-t全一一

子二二自主
V 

二出 =1乎

ニミソ !J'_.. ~7>間電流 I hBO I VEB=5V， Ic=O 

直流三て;'::Ji~4i (Note) I hFE I VCE=10V， Ic=O.lA 

コレ;;;:・ニミッタ間飽和j電圧 I V CE(sat) I 1c=500mA， Ia=50mA  

ベース ・ニミック間三日三 I VBE I VCE=10V， Ic=0.5A 

トラン ジン三ン そ 支ぷ 1 fT IVCE=10V， Ic=-O.lA 

コレクヌ出力容三 ICOb I VcB=10V， h=O， f=lMHz 

Notξ; hFE I三よ t下三 7ように分類し， 現品表示してあ

According to the ¥"alue of hFE， the 2SC782 

and 2SCi83 are classified as follows. 

Fig. 1 2SC782A級シングノレ動作例

FOR EXAMPLE 2SC782 A CLASS 
SINGLE AMPLIFIER 

oR1 はコレクタ電流が90mA
になるよ う調整しま す.

Value for Rl Vary 90mA 
Ic Current 

0200X200X2mm AI 放熱伝

(HEAT SINK)使用

最大出力時の特性

(f=lkHz， Ta=25'C) 
CHARACTERISTIC OF 
MAXIMUM OUTPUT 
出力電力 P， 4 W 
入力電圧 Vo 120 mV 
入力抵抗 Ro 150 n 
電力平IJ得 Gp• 52.6 dB 

盃率 KF 3.0 % 
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2SC782， 2SC783 
Fig. 2 2SC783シングノレエンド・プ yシュプル動作例

FOR EXAMPLE 2SC783 SINGLE ENDED 

PUSH.PULL AMPLIFIER 

-35 
ヌa_ Y#;抗〆"'h

o RIはコレクタ7主流(無信号時 2倒の偵)が7.5mAになる

ように調笠する.

o VI， R，は ドライパートランス (D.T.)の一次担Ijにて測定

する.

o 100XI00X2mmアルミニウム放熱板使用

。D.T. 10k!1: lk!1X2 
Value for RI Vary 1.5mA Ic Current 

Vj and Ri are Measured Prirnary Side of the Driver 

Transfomation 
100XI00X2mm Aluminium Heat Sink 

エミ yタj妾J也
COMルON
EMITTER 
Ta=2S'C 

hFEーIc

300 
ロノタ按j也 IT17TE fI 11 11 

一一CO~l~lON EMITTER 

1I1 VCE=lOV 

士 Ta=25'C
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コレクタ電流 Ic (A) 

最大出カ時の特性

CHARACTERISTICS A T MAXIMUM POWER OUTPUT 

(f=lkHz， Ta=2S0C) 

Characteristic I Symbol TR山 g I Unit 
出力電力 Po 14.5 w 

コレクタ電流 Ic 210 mA 

入力電圧 V1 10 V 

入力抵抗 R， kQ 

電力矛Ij得 G" 31.8 dB 

歪 率 KF 1.8 % 

24 
Pc-Ta 

「寸ー「下「
① Tc=Ta無限大放罪対反使用

(INFINITE HEAT SINK) 

② 200X200X2mm Al 放熱校

(HEAT SINK)使用

rr③ 100XI00X2mm AI 放熱行

(HEAT SINK) 1主Hl
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